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BF 964 N-csatornas két Gate-es MOS térhatasa kiliritéses modua tetroda
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Ajanlott alkalmazas

VHF hangolé egység bemend és keverd fokozataban.

Jellegzetes tulajdonsagok:

Gate-et védd diodak beépitve.

Nagy keresztmodulacio-feldolgozas.
Alacsony zajtényezd.

Nagy AGC atfogasi tartomany.

Kicsi visszahato kapacitas.

Kicsi bemend kapacitas.
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MAXIMALIS HATARADATOK JELOLES BF 964 EGYSEG
Drain-Source fesziltseg Vbs 20 v
Drain aram iD ‘ 30 mA
1-es es 2-es Gate altal vezerelt

Source aram csucserteke tig V2 SM 10 mA
Teljes teljesitmenydisszipacio Tgmp= 60°C Piot 200 mwW
Csatorna homerseklet Tc 150 °C
Tarolasi homerseklet Tstg -585... +150 °C
HOELLE NALLAS

csatorna es kornyezet kozott R{hCA 450 K/W
40x25x15mm egy oldalan 35 um Cu folias

nyomtatott aramkéri lapra szerelve
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STATIKUS JELLEMZOK o .
Tamb=25°C ha maskent nincs megadva JELOLES BF 964 EGYSEG
Drain-Source letéresi feszUItség
lD:1O MA | -Vgig =-Vgog= 4V V(BR)DS >20 v
1-es Gate és Source kdzotti letdresi feszUItség
21525=10mA | V525=Vpg=0 £ V(BR)G1SS >6 v
2-es Gate es Source kdzotti letdresi fesziltseq
tlps=10mA | Vgi5=Vpg =0 * ViBR)G25S >6 v
1-es Gate — Source visszaram
tV;15=5Y | Vo25:VYps=0 16155 <50 nA
2-es Gate — Scurce visszaram
Vo25=5V Vg15=Vpg=0 16255 < 50 nA
Drain aram
Vps=15V | VG15=0 | Vgog=4V Ipss >2 <20 mA
1-es Gate- Source zéréfeszﬂltség
Vps =15V, Vgog =4V, Ip =20 pA - V615(0FF) <25 v
2-es Gate-Source zarofesziltseg
Vps =15V, V15=0, Ip =20pA -V 62S(OFF) <20 v
DINAMIKUS JELLEMZOK
Vps =15V, Ip=10mA, Vgog=4V, f =1MHz JELOLES BF 964 EGYSEG
Tamp =25°C ha maskent nincs megadva
Meredekseg is =15 17 mS
"t-es Gate bemend kapacitas Cissg? 25 <30 pF
2-es Gate bemend kapacitas
Y%615=0, Vg2s=4V Cissg? 12 pF
Visszahato kapacitas (G es S fsldelve) Crss 25, <35 pF
Kimeno kapacitas CoSS 10; <13 pF
Teljesitmeny erosites
VDS:15V' ID =10mA , \bZS:AV
gg =2mS, g =05mS, { =200MHz Gps 25 dB
Zajtenyezo
Vpg =15V, Ip =10mA, \gpe= 4V
gg =2mS,; {=200MHz F 10 dB

Schronk Laszi6

Barmely alkalmazastechnikai kérdésben a MEV Félvezetd Agazat Fejlesztése készséggel all felhasznaléink

rendelkezésére (Telefon: 692-800/2337).

@ M.E.V. MIKROELEKTRONIKAI VALLALAT

Hiraddstechnika XXXVIII. évfolyam, 1987. 6. szdm

285



